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- Dimensions Im Millimeters Dimensions In Inches
Symibol . .
Min Blax Min Pelae
A 1.3500 1.7500 0.0530 0.0&R0
At 0.0500 0.2500 0.0020 0.0100
A2 1.2500 1.6500 0.0480 0.0&50
B 0.3100 0.5100 0.0120 0.0200
B1 01700 0.2500 0.0D60 0.0100
B2 47000 5.1500 0.1850 02030
C 3.8000 4.0000 0.1500 0.1570
[} 47000 5.1500 0.1850 02030
E 3.8000 4.0000 0.1500 0.1570
E1l 5.8000 82000 0.2280 0.2440
F 1.8800 21000 0.077g O.0E28
F1 08600 07000 00255 0.0Z7a
F2 2.2300 2.2400 0.0874 0.0&R2
G 25700 285750 0.1011 0.1014
&1 08500 0.8550 0.0258 0.0254
G2 07700 0.7750 0.0:203 00305
e 1.270 (BSC) 0.05 (BSC)
L 0.400 1.2700 0.0160 0.0500
& 0 8’ 0 g
AR PSSR R TR IR 7




